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(54) 에틸렌을 종합하기 위한 촉매조성물의 제조방법

요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

에틸렌을 종합하기 위한 촉매조성물의 제조방법

[도면의 간단한 설명]

본 도면은 본 발명에서 사용될 수 있는 유동층 반응계를 나타내는 도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

불활성 담체물질로 희석되며 하기 일반식(Ⅱ)의 10몰 내지 400몰의 활성제 화합물로 완전히 활성화 되는 
전구체 조성물내에 전자주게(donor)몰당 0.1몰 내지 3몰의 하기 일반식(Ⅲ)의 보론 할라이드 화합물을 
함유하는 전구체 조성물을 특징으로하여, 에틸렌 또는 에틸렌과 탄소수 3내지 8의적어도 하나의 알파올
레핀의 혼합물을 90°내지 115℃의 온도와 1000psi이하 압력의 가스상 반응 대역내에서 하기 일반식(Ⅰ)
의 상기 전구체 조성물을 함유하는 촉매계 입자와 반응시켜 에틸렌 단일중합체 또는 적어도 97몰%의 에
틸렌과 거의 3몰%의 하나 또는 그 이상의 탄소수 3내지 8의 알파 올레핀은 함유하는 혼성중합체를 제조

하기 위한 연속 촉매계방법(상기 중합체는 0.94g/cm
3

내지 0.97g/cm
3

의 밀도를 가지며 용융 유동비는 22내
지 32이다).

Mgm Ti(OR)n Xp [ED]q   (Ⅰ)   Al(R")d X
11

eHf   (Ⅱ)   BRcX'  3-C   (Ⅲ)
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상기 일반식을 설명하면, 일반식(Ⅰ)에서

R은 탄소수 1내지 14의 지방족 또는 방향족 탄화수소기 또는 COR
1

(여기서 R
1

은 탄소수 1내지 14의 지방족 
또는 방향족 탄화수소기)이며,

X는 (Cl,Br, I 및 이들의 혼합물을 구성하는 그룹으로부터 선택되었으며,

ED는 지방족산 및 방향족 산의 알킬에스테르, 지방족 에테르, 환 에테르 및 방향족 케톤을 구성하는 그
룹으로 부터 선택된 유기 전자주게 화합물이며,

m은 0.5내지 56이며

n은 0,1 또는 2이며

p는 2내지 116이며

q는 2 또는 85이며,

X
11

 및 Cl은 같거나 다르며, 탄소수 1내지 14의 포화 탄화수소 기이며,

e은 0내지 1.5이며

f는 1 또는 0이며

d+e+f는 3이며

R은 탄소수 1내지 14의 지방족 또는 방향족 탄화 수소기 또는OR'(여기서 R'은 탄소수 1내지 14의 지방족 
또는 방향족 탄화수소기이다)이며,

X'은 Cl, Br 및 이들의 혼합물을 구성하는 그룹으로부터 선택되었고,

C은 0 또는 1(여기서 R은 지방족 또는 방향족 탄화수소기) 및 0,1 또는 2(여기서 R은)이다.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 전구체 조성물을 불활성 담체물질과 기계적으로 혼합시켜 이 혼합물을 10중량%내
지 50중량%의 전구체 조성물을 함유하는 상기방법.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 불활성 담체물질을 전구체 조성물로 함유시켜 함유된 담체물질이 3중량%내지 50중
량%의 전구체 조성물을 함유하는 상기방법. 

청구항 4 

제1항, 제2항, 또는 제3항에 있어서, 불활성 담체물질이 실리카인 상기방법.

청구항 5 

제4항에 있어서, 실리카를 디에틸징크로 개질시키는 상기방법.

청구항 6 

제1항, 제2항, 제3항, 제4항, 제5항에 있어서, X및 X'가 Cl, [ED]가 테트라하이드로푸란, n이 0, m이 
1.5내지 5,P가 6내지 14이며 q가 3내지 10인 상기방법.

청구항 7 

제1항, 제2항, 제3항, 제4항, 제5항 또는 제6항에 있어서, 보론 할라이드 화합물이 에틸 보론디 트리클
로라이드인 상기방법.

청구항 8 

제1항, 제2항, 제3항, 제4항 또는 제5항 또는 제6항에 있어서, 보론 할라이드 화합물이 에틸 보론디클로
라이드인 상기방법.

청구항 9 

전자주게 화합물내에 전구체 조성물의 용액을 형성시키기 위해 적어도 하나의 MgX2구조를 갖는 마그네슘 

화합물 및 적어도 하나의 Ti(OR)a Xb구조를 갖는 티타니움 화합물을 적어도 하나의 액체 유기전자주게 화

합물 내에서 용해하여 하기 일반식(Ⅰ) 전구체 조성물을 형성시키며, 상기 전구체 조성물을 불활성 담체
물질로 희석시켜 희석된 전구체 조성물을 하기 일반식(Ⅲ)의 보론할라이드 화합물로 처리시킴을 특징으
로하여 1000psi이하의 압력하에서 낮게 수반되는 에틸렌 가수소화 반응으로 고밀도 에틸렌 단일 중합체 
및 혼성중합체를 제조할 수 있는 촉매 조성물의 성분으로 합당한 처리된 전구체 조성물을 제조하는 방
법.

Mgm Ti(OR)n XP [ED]q   (Ⅰ)        BRc X' 3-C   (Ⅲ)

상기 일반식을 설명하면, 일반식(Ⅰ)에서 R은 탄소수 1내지 14의 지방족 또는 방향족 탄화수소기 도는 
COR' (여기서 R'은 탄소수 1내지 14의 지방족 또는 방향족 탄화수소기)이며,
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X는 Cl,Br, I및 이들의 혼합물을 구성하는 그룹으로부터 선택되었으며

ED는 지방족산 및 방향족산의 알킬에스테르, 지방족에테르, 환식 에테르 및 방향족 케톤을 구성하는 그
룹으로부터 선택된 유기 전자주게 화합물이며,

m은 0.5내지 56이며,

n은 0,1 또는 2이며,

p는 2내지 116이며,

q는 2내지 85이며,

(상기 마그네슘 화합물, 티타니움 화합물, 전자주게 화합물 m,n,p 및 q값을 만족시킨다).

a는 0,1 또는 2이며,

b는 1내지 4이며,

a+b는 3또는 4이며,

일반식(Ⅲ)에서 R은 탄소수 1내지 14의 지방족 또는 방향족 탄화수소기 또는 OR'(여기서 R'는 탄소수 1
내지 14의 지방족 또는 방향족 탄화수소기이다)이며,

X'은 Cl,Br 및 이들의 혼합물을 구성하는 그룹으로부터 선택되었고, 

C는 0 또는 1(여기서 R은 지방족 또는 방향족 탄화수소기) 및 0,1 또는 2(여기서 R은)이다.

청구항 10 

제9항에 있어서, 상기 전구체 조성물을 불활성 담체물질과 기계적으로 혼합시켜 10중량%내지 50중량%의 
전구체를 함유하는 혼합물을 형성시키는 상기방법.

청구항 11 

제9항에 있어서, 불활성 담체물질을 전구체 조성물로 함유시켜 이 함유된 담체물질이 3내지 50중량%의 
전구체 조성물을 함유하는 상기방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

    도면1
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